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主要优势 
紧凑外形规格
采用 57.5 x 55 毫米封装，适配 3U 
PXI 模块 

加快上市速度2 
简化板卡设计，加快上市进程 

满足新一代测试标准
配备灵活多样的收发器，满足新 
一代测试标准 

概述
PXI（PCI® eXtensions for Instrumentation，面向仪器系统的 PCI 扩展）平台与 PXI 
Express (PXIe) 标准在仪器仪表领域应用广泛，因为它们将 PC 级高性能与坚固型
模块化机箱相融合，可搭载多块测量卡，同时保障不同厂商设备间高度互通兼
容。PXI 平台基于 PCIe 标准构建，可轻松通过增加模块来扩展通道数量；而 PXIe 
采用高速串行 PCI Express® 总线替代老旧并行总线，能更好地满足数字化仪、任
意波形生成器等数据密集型仪器的需求。 

新一代 PXI 仪器与无线测试平台在紧凑的外形尺寸中，不断突破内存带宽与板级
集成度上限；随着测试系统在空间受限的模块内扩展通道数量、提升采样率、运
行实时 DSP 工作负载，这一需求尤为突出。第二代 AMD Versal™ Premium 封装内
存 (MoP) 自适应 SoC 可在 3U PXI 模块内，满足新一代仪器与无线测试解决方案的
高带宽需求。 

第二代 Versal Premium MoP 器件直接在封装内集成高达 32GB 的 LPDDR5X 
DRAM，预计可带来高达 288GB/s 的内存带宽。该器件还配备额外 I/O 以满足 
GPIO、LVDS 及其他连接需求，可助力打造小巧紧凑、高性能、富有确定性的内存
子系统，非常适合基于 PXI 的高密度测试解决方案。

解决方案简介

第二代 AMD Versal Premium MoP 助力
打造高带宽 PXI 测试解决方案

紧凑外形规格

•	 �第二代 Versal Premium MoP 2VP3622 自适应 SoC 配备八 (8) 个集成式内存控制器，其占板面积比第二代 Versal Premium 系列
自适应 SoC（带有外部内存）缩小了 60%1

•	 �第二代 Versal Premium MoP 自适应 SoC 配备八 (8) 个内存控制器，可提供超快 LPDDR5X 内存连接速率，最高速率可达 
9000Mb/s 

•	 �将信号生成、信号分析、基于 FPGA 的处理能力集成到一个 PXI 卡中，从而缩小外形尺寸，同时提升各功能模块之间的数据
吞吐量

•	 �第二代 Versal Premium MoP 封装适配标准 3U PXI 模块的规格要求，可简化板卡设计，助力打造紧凑型仪器解决方案

降低板卡复杂度

•	 �面向封装 LPDDR5X DRAM 内存的接口经过预先设计和验证，无需工程师自行设计和验证高性能板级存储器接口，可节省数月
的工程设计工作量。

满足新一代标准

•	 �新一代收发器符合 NRZ 和 PAM4 标准
•	 �支持两个 PCIe Gen6x8 控制器，同时支持端点、根端口和点对点模式

亮点
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功能特性 

原理图 

仪器 
第二代 Versal Premium MoP 器件凭借更短的互连走线与更高的封装内数据速率，非常适配符合 PXI/PXIe 标准的机箱，专为优化
仪器系统而打造。通过让内部内存带宽与计算性能相匹配，该机箱可助力打造多通道的实时无线测试系统，彻底摆脱传统内存
瓶颈。这种能力在高端示波器和分析仪中尤为重要，因为对于这类设备而言，超高内存带宽与深度采集缓冲区都不可或缺。
总而言之，依托高度集成的内存架构，这款 MoP 自适应 SoC 可提供超高内存带宽，打破外部存储器接口的种种局限。

无线通信测试仪 
无线通信测试仪（包括 Wi-Fi、5G/6G 测试系统）需要可灵活扩展、高带宽的射频测试平台，而第二代 Versal Premium MoP 可在 
3U PXI 外形规格下实现这类平台所需的全部功能。第二代 Versal Premium MoP 器件具备超高本地内存带宽，支持对 5G、6G 
等宽带无线信号进行不间断地采集与回放，彻底摆脱外部 DDR 内存带来的瓶颈。通过将内存集成在封装内部，第二代 Versal 
Premium MoP 可减少对外部内存组件的需求，简化板卡设计，同时在功耗和空间受限的 PXI 外形规格内实现出色性能。此外，
更高的内存带宽可承载更多通道，从而助力打造密度更高、性能更强的测试平台。 
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功能特性 

后续步骤 
如需详细了解第二代 AMD Versal Premium 封装内存 (MoP)，请访问 www.amd.com/memory-on-package

如需详细了解测试与测量及仿真解决方案，请访问 www.amd.com/zh-cn/solutions/test-and-measurement.html 

尾注
1. �基于 AMD 在 2026 年 4 月进行的内部测量，比较了第二代 Versal Premium MoP 2VP3622 自适应 SoC 的占板面积与第二代 Versal Premium 系列单片式自适应 SoC（带有外部内存）的占板
面积。(VER-111)

2.�基于 AMD 内部分析，将第二代 AMD Versal Premium MoP 自适应 SoC 中经过预先设计和验证的集成式 LPDDR5X 板级存储器接口，与采用外部 LPDDR5 内存的平台进行了比较。(VER-110)
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功能特性 亮点

封装内存
•	 32GB LPDDR5X DRAM，运行速率高达 9000Mb/s*
•	 8 个 32 位硬核存储器控制器
•	 提供硬核内联 ECC 和加密，保障数据完整性与安全性

GTM2 收发器
•	 �低延迟单片式收发器架构
•	 支持 PAM4 与 NRZ 编码
•	 单通道数据速率达 1.25-128Gb/s*

PCIe Gen 6 •	 在 16 个通道（两个 x8 链路）上提供高达 2Tb/s 的聚合带宽，单通道运行速率为 64Gb/s
•	 增强的安全特性，硬核 IP 支持完整性和数据加密 (IDE)

集成 600G 以太网与 100G  
多速率以太网 IP 核

•	 高达 3.1Tb/s 的可扩展以太网吞吐量
•	 多速率：400/200/100/50/40/25/10G
•	 多标准：FlexE、Flex-O、eCPRI、FCoE 和 OTN

* 这些只是初步数据，可能会发生更改。

https://www.amd.com/zh-cn/products/adaptive-socs-and-fpgas/versal/gen2/premium-series/memory-on-package.html
https://www.amd.com/zh-cn/solutions/test-and-measurement.html

